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Abstrakt:

Polovodi¢ové nanostruktury jsou zdkladnimi stavebnimi kameny modernich elektronickych a
optoelektronickych soucastek. Cilem prace je popsat mechanizmy ristu jednodimenzionalnich
polovodi¢ovych nanostruktur zroztokd. S vyuzitim litografickych technik budou nanotycky
pfipravovany v hexagondlnich periodickych polich, kterda umoziuji studovat rychlosti ristu
jednotlivych krystalografickych ploch a ovliviiovat ji parametry procesu a fizenym dopovanim.
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Praci je mozno zaméfit teoreticky i experimentalné do nékterych z nasledujicich oblasti: (a)
modelovani kinetiky ristu nanostruktur a vysvétleni odpovidajicich fyzikalnich a chemickych jeva,
(b) navrh reaktord s ptesnou kontrolou piesyceni, (c) navrh nekonvencnich litografickych metod
vyuzivajicich elektronové a iontové svazky nebo rastrujici sondu a (d) vyuziti nanotyéek v senzorech
chemickych latek, zdrojich svétla a piezoelektrickych nanogeneratorech.
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